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Тема дисертації:
1. Фізико-технологічні основи оптимізації плівкових сонячних елементів на основі сульфіду та телуриду
кадмію

2. The physical and technological bases of the optimization thin film solar cells on cadmium sulfide and cadmium
telluride base

Реферат:
1. Об'єкт: плівкові сонячні елементи на основі сульфіду та телуриду кадмію. Мета: розробка фізико-
технологічних основ оптимізації плівкових сонячних елементів на основі сульфіду та телуриду кадмію, яка
спрямована на підвищення їх ефективності, довговічності та технологічності, створення нових типів таких
приладових структур, адаптованих до промислового виробництва та придатних для широкомасштабного
використання в наземних та заатмосферних умовах. Методи: магнетронне розпилення, термічне вакуумне
випаровування, рентгендифрактометрія, електронна мікроскопія, вторинна іонна мас-спектрометрія,
двоканальна оптична спектроскопія, темнова ВФХ, світлова та темнова ВАХ. Результати: встановлено, що
еволюція вихідної кристалічної та енергетичної структури фронтальних електродів спроможна лімітувати



ККД приладових структур. Створено новий тип плівкових сонячних елементів на основі CdS/CdTe, який має
двосторонню фоточутливість та може бути використаним у тандемних фотоелектричних перетворювачах.
Впровадження: на Ізюмському казенному приладобудівному заводі, в Українській оптичній компанії
"Еврооптика", в науково-дослідному технологічному інституті Національного космічного агентства України.
Галузь застосування: фізика твердого тіла, фізика напівпровідників, геліоенергетика

2. The object is thin film solar cells on cadmium sulfide and cadmium telluride base. The aim is the development of
physical and technological bases of the optimization of thin film solar cells on cadmium sulfide and cadmium
telluride base, which are aimed at the advancement of their efficiency, longevity and manufacturability and also at
the creation of new types of such instrumental structures, which are adapted to the industrial manufacturing and
wide application in overland and transatmospheric conditions. The methods are the magnetron dispersion,
thermal vacuum vaporization, X-ray diffractometry, electron microscopy, secondary ion mass-spectroscopy, dual-
channel optical spectroscopy, dark-field volt-farad characteristics, bright-field and dark-field volt-ampere
characteristics. The results: it is established that the evolution of initial crystalline and power structure of frontal
electrodes is capable to limit the efficiency factor of instrumental structures. The new type of thin film solar cells
oncadmium sulfide and cadmium telluride base, which has double-sided photosensitivity and is able to be used in
tandem photoelectrical converters is created. Application of the achievements to production: Isumskiy state
instrument-making factory, Ukrainian optical company "Eurooptics", Technological institute of The National space
agency of Ukraine. Field of application: solid state physics, physics of semiconductors, solar power engineering
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